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VCC-GND *1 Vce VCC GND-0.3~GND+13 V
VC Vvc VC GND-0.3~Vcc+0.3 Y,
cS Vs CS Vee-30~Vec+0.3 Vv
oD Vob oD GND-0.3~Vcc+0.3 \%
ocC Voc oC Vcs-0.3~Vee+0.3 \%
Po — 245 mW
Top — -40~+85
Tst — -40~+125
*1 GND+12V us IC,
2.
Veu1,2 — Vcun -0.025 Vcun Vcun +0.025 \%
Ver1 2 —_ Vcun -0.05 Vein Vcun +0.05 V
VD|_112 — Vbin -0.10 VbLn Vprn +0.10 V
Vbu1,2 — Vpun -0.10 Vbun Vpun +0.10 \%
1 Voc1 — 0.18 0.20 0.22 V
2 Voc2 — 0.30 0.38 0.46 V
Vsip — 0.8 1.0 1.2 V
Vcoc — -0.25 -0.20 -0.15 \%
Vche — -0.25 -0.20 -0.15 \Y
teu Vi=3.5v 0.9 1.3 1.7 s
V2=3.5V—4.5V
toL Vi=3.5v 120 160 200 ms
V2=3.5V—2.5V
tcoc Ves=0V—-0.25V 6 10 14 ms
1 toct Ves=0V—0.25V 6 10 14 ms
2 tocz Ves=0V—0.7V 2 5 8 ms
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( Ta=25 V1=V2=3.5V)
| tee | VessOvo15v | 100 200 | 400 | ps
ov
oV oV
VocHa 1.2 — — Y,
Cs-vCC V1=V2=1.5V,
Rcsc 100 300 900 kQ
Vcs=0V
CS-GND V1=V2=3.5V,
Resp 5 10 20 kQ
Vcs=1.0V
VCC-GND Vbsor 1.5 — 10 Vv
VCC-CS Vbmor 1.5 — 30 \Y
V1=V2=3.5V,
loPe — 7 12 pA
Vcs=0V
V1=V2=1.5V,
Ipp — — 0.1 MA
Vcs=3V
VC V1=V2=3.5V,
Ive — — 0.1 MA
Ves=0V
OC*H” RocH) Voc=Vcc-0.5V 2 5 10 kQ
ocC ‘L Rocq) Voc=Vcs+0.5V 2 4.5 8 MQ
OD “H” RobH) Vop=Vcc-0.5V 2 5 10 kQ
oD “L” Roow) Vop=GND+0.5V 2 5 10 kQ
3.
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2120-CB CS-
GND
Vpia(n=1,2)
Vcun(n=1,2) CS
Vcoc 1
Voc1 FET FET
CS GND
Vcun(n=1,2)
tcu 2120-CB
FET
2
1
Vein(n=1,2)
FET
2
Vcun(n=1,2)
FET

Vein(n=1,2)
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1
EBE+
WCC
| MX2120CB |
wve
GNDop cs
1 =1 1
FET1 T FETEI R3
—[—+—|- —|—+—|— EB-
6.2120CB
FETA N -
MOSFET
FET2 N -
MOSFET
R1 ESD 300Q 470Q 1kQ
C1 0.022uF 0.1uF 1uF
R2 ESD 300Q 470Q 1kQ
Cc2 0.022uF 0.1uF 1uF
R3 300Q 2kQ 4kQ
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MX2120CB

:SOT23-6

DETAIL A Unit : mm

MIN. | TYP. [ max. |

SYMBOL

TEL: +86-0755-27595155 27595165

FAX: +86-0755-27594792

WEB:Http://www.ChipSourceTek.com

E-mail: Tony.Wang@.ChipSourceTek.com InFo@ChipSourceTek.com page 10



	概述
	应用
	产品目录表
	状态说明：         
	过充电状态
	过放电状态、休眠状态
	 注意：
	放电过流状态
	充电过流状态
	有 0 V 电池充电功能
	放电过流/充电过充电流检测
	电池电压
	GND VCC
	                            ①    ②    ①    ②   ①  
	充电器连接 放电过流检测延迟时间1（tOV1)负载短路检测延迟时间（tSIP)
	*1.①：通常状态

	充电器检测
	电池电压
	VCC
	VCC
	充电器连接负载连接

	典型应用电路
	封装尺寸:SOT23-6

